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MOSAD®-EDIC

Nedestruktivni diagnosticky system elektrickych obvodd

Pro nedestruktivni diagnostiku stavu silovych, méficich a regulacnich obvodu firma TES
vyvinula a pouziva mérici systém MOSAD®-EDIC. Systémem lze méfit jak samostatné kabelové
vedenli, tak i vedeni s pfipojenym koncovym zafizenim. Méfenim lze ziskat komplexni informace
o vlastnostech testovaného elektrického obvodu jako miru starnuti izolace, lokalizaci
pfipadnych zavad, délku kabelu apod.
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Moznosti vyuziti/vyhody

« Pravidelna diagnostika
+ Vyhledavani a uréeni zavad
+ Vyhodnoceni miry starnutiizolace
« Urceni délky kabelu
« Lokalizace kabelovych spojek a prichodek
« Automaticky priibéh méficiho procesu
« Minimalizace vlivu lidského Cinitele
na vysledky méfenf
+ Protokoly z méreni
« Porovnani vysledkl aktualniho méreni
s historickymi daty

Méreni obvodu se
soustredénymi parametry

Po pfipojeni méficiho zafizeni na svorky zkouseného
obvodu probéhne autodiagnostika méficiho systému
véetné kontroly beznapétového stavu obvodu.
Nameéfené hodnoty jsou doplnény vypoctem
stfidavych parametrl a Ciniteld, které charakterizuiji
kvalitu izolace.

Namérené hodnoty:
+ Stejnosmeérny odpor + lIzola¢ni odpor

+ Impedance a fazovy v zavislosti na case

Uhel « Prlbéhviny TDR
Vypocitané hodnoty:
. Cinnaslozka « Indukénost
impedance « Kapacita
- Jalové slozka . Cinitel kvality
impedance « Ztratovy cinitel
« Podil dielektricke
absorpce

« Polariza¢ni pomér
« Polarizacniindex

Strucny technicky popis

Méfici systém provadi automatickou sekvenci pfedem
definovanych méfeni na vypnutém obvodu. Méfeny
obvod je nejprve analyzovan jako soubor prvki se
soustfedénymi parametry. Nasledné je vyhodnocovan
jako soubor prvkd s rozlozenymi parametry pomoci
digitalniho reflektometru.

Systém MOSAD®-EDIC je slozen z méficich pfistrojd,
které snimaji data podle pokynu fidiciho pocitace.
Jakmile je sbér dat ukoncen, data jsou uloZena pro
pozdéjsi analyzu. Postprocessing naméfenych dat
probiha v softwarovém prostredi, které umoznuje
podrobnou analyzu namérenych dat.

Systém MOSAD®-EDIC nabizi plné grafické prostredi
a tedy i vysoky komfort pfi ovladani a vizualizaci
nameéfenych dat.

Mereni obvodu s rozlozenymi
prvky — reflektometrické méreni

Soucasti komplexniho méreni obvodu nebo
samostatnym mérenim je reflektometrie v ¢asové
oblasti (méfeni obvodu s rozloZzenymi prvky). Pomoci
reflektometrie |ze na kabelovém vedenf lokalizovat
napf. kabelové spojky, mista s navlhlou izolaci,
poskozena mista apod.

Pri reflektometrii jsou do méreného obvodu vysilany
impulsy s kratkou dobou nabéhu. Jakakoliv nehomo-
genita vyvolad odrazenou vinu a vysledny echogram

umoznuje lokalizaci mista nehomogenity.




